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	Протокол 1.5

	ТЕМА: Определяне на относителната диелектрична проницаемост и тангенса на ъгъла на диелектричните загуби на твърди диелектрици



I. Задачи за изпълнение:
1) Задачи за изпълнение: Да се определят относителната диелектрична проницаемост 
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 и тангенса на ъгъла на диелектричните загуби  tg(   на група твърди диелектрици.
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Фиг.1. Схема на опитната постановка
II. Необходими данни за постановката и формули за изчислителната част
Площта на по-малкия електрод от опитната постановка ще се означава с S и нейната големина се задава от ръководителя на упражнението. Дебелината на всеки образец ще се означава с буквата h, а нейната големина е отпечатана върху самия образец. Двата електрода и изследвания диелектрик от опитната постановка (фиг. 1) образуват плосък кондензатор. Капацитетът му С се измерва от опита, а относителната диелектрична проницаемост на диелектрика се изчислява по формулата 
[image: image5.wmf].
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. Резултатите се нанасят в табл. 1. Опитът се повтаря за всички налични образци. За изчисленията 
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;    S = 7,85.10-3 m2 (S – площ на по-малкия електрод)
Ако два плоски диелектрика се притиснат един към друг, прието е общият им диелектрик да се нарича двуслоен. По опитната постановка от фиг. 1 могат да се измерят неговите капацитет 
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 и 
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. Относителната диелектрична проницаемост за двуслоен диелектрик се изчислява по формулата 
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. Тя може да се определи и само по изчислителен път по формулите:
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III. Резултати от експеримента и от изчисленията
А)Резултати за единичен диелектрик
Таблица 1
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	Материал
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Б) Резултати за двуслоен диелектрик (при 1 kHz)
Таблица 2

	№ на материалите 
от табл. 1
	h1
	h2
	(r1
	(r2
	tg(1
	tg(2
	С1
	С2
	C*
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IV.  Изводи:
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Уред за измерване �на С и tg(





По-малкия електрод с площ S





По-големия електрод





Изследвания диелектрик
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